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摘要(译)

公开了一种OLED阵列基板及其制造方法，以及具有该OLED阵列基板的
显示装置。 OLED阵列基板包括设置在基础基板（ 1）上的多个薄膜晶
体管（ 2 ），每个薄膜晶体管（ 2 其上具有黑色矩阵（ 6 ），黑色矩阵
（ 6 ）具有通孔（ 60 ）;黑色矩阵（ 6 ）从底部到顶部设置第一电极（ 
41 ），发光层（ 43 ）和第二电极电极（ 42 ）。第一电极（ 41 ）通过
通孔（ 60 ）与第一电极（ 2 ）连接。布置在相邻薄膜晶体管（b ）上的
b> 41 通过屏障（ 44 ）彼此分开。黑矩阵可以阻挡OLED发出的光，以
防止TFT被照射，从而确保有源矩阵型OLED显示装置的显示效果。
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